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Pillangbszelep 2010.dec. 43
-[:I Megnevezés | Gyartmany | Tipus | DN PN |HAz anyaga Stzﬁlyeg_ c?;l';(:ﬁ iiigz Lz;l: h(I)E:éz gtsr:;/da; Megjegyzés db A;Il)at.
1 [Pillangbszelep |IP-AR 23.01 25 10/16 Ov|savall6 ac |EPDM wafer 32 1 E
2 [Pillangbszelep [IP-AR 23.01 40 10/16 Ov|savallé ac |EPDM wafer 33 1 kk nincs 2 E
3 |Pillang6szelep |VALCOM 40 16 Ov|szinter. EPDM wafer ~35 1 E
4 [Pillang6szelep |? Spanyol 50 16 ov EPDM wafer ~50 hajtémihéz mibiz:BELIMO S2;+SM220 1 E
5 |Pillang6szelep |IP-AR 23.01 50 10/16 Ov[savall6 ac [EPDM wafer 43 kk nincs 1 E
6 |Pillang6szelep [GRINNELL |8000FP | 50 |175PSI ov ?EPDM wafer ~43 ~12,8bar;kézi cs.hajtédmi 2 E
7 |Pillang6szelep [IP-AR 23.01 65 10/16 Ov[savall6 ac [EPDM wafer 48 kk nincs 1 E
8 |Pillang6szelep |[IP-AR 23.01 65 10/16 Ov|savallé ac |SILICON wafer 48 1 E
9 |Pillang6szelep |IP-AR 23.01 80 10/16 Ov[savall6 ac [EPDM wafer 48 2kk nincs 3 E
10 |Pillangészelep |ISG 100 16 ov|ac EPDM wafer ~55 vulkanizalt;kk pozicionalé+rugo nincs 1 E
11 |Pillangbszelep [IP-AR 23.01 125 10 Ov|savall6 ac |EPDM wafer 56 2 R
12 |Pillangészelep |IP-AR 23.01 150 10 Ov|savallé ac |EPDM wafer 57 1 |R
vulkanizalt;teng;perem lyukatm70;
13 |Pillangészelep |ISG 200 10 ov|ac EPDM wafer ~60 atm9x4 furat 1 E
14 |Pillangbszelep [IP-AR 23.01 200 10 Ov[savall6 ac [EPDM wafer 68 1MH201;1ARU2 2 [R
15 |Pillangészelep |IP-AR 23.01 200 10 Ov|savallé ac |EPDM wafer 68 teng;perem lyukatm125;atm14x4 furat 1 E
16 |Pillangbszelep [IP-AR 23.01 200 10 Ov[savallé ac [SILICON wafer 68 teng;perem lyukatm125;atm14x4 furat 1 E
17 |Pillangbészelep |CONVEY 200 | 10/16 GGG40|savallo ac [?EPDM | wafer/lug 295 ~65 M20x8|wafer:a&tm22x12; lugM20x8 1 E
18 |Pillangbszelep [IP-AR 23.01 250 10 Ov|savall6 ac [EPDM wafer 68 ARU2 1 |R
19 |Pillangészelep |IP-AR 23.01 250 10 Ov|savallé ac |EPDM wafer 68 ARU2;kk nincs 2 E
20 |Pillango6szelep [IP-AR 23.01 250 10 Ov[savall6 ac [EPDM wafer 68 teng;perem lyukatm125;atm14x4 furat 1 E
21 [Pillangbszelep [IP-AR 23.01 250 10 Ov|savallé ac |SILICON wafer 68 ARUZ2;kk nincs 1 E
22 |Pillangb6szelep [IP-AR 23.01 300 10 Ov|savall6 ac [EPDM wafer 80 1MH201;2ARU2;1IRO kk nincs 4 |R
23 |Pillang6szelep [ISG DISC 80 25|ac ac VITON wafer 51 1 |R
24 |Pillangb6szelep [ISG DISC 100 25|ac ac VITON wafer 58 1 csillagkerék nincs 2 [R
25 [Pillangbszelep [IP-AR 23.01 125 10{korr.all6 ac |savall6 ac |?SILICON| wafer 56 Ulék transzp;EPDM besiités 1 E
26 |Pillangoszelep [ISG DISC 125 25(A621C ac EPDM wafer 65 1 |R
ARU1;+savall6 lapos karimakra
27 |Pillangb6szelep [ISG DISC 125 25[K0O35 KO35 EPDM wafer 65 raheg.133cs6,L~330 1 E
Z6 CND 18.12 INOX PTFE FIG 37 108
GEC 498;T.M.A.230°C;P.M.A.20bar;14408;hm
28 [Pillangb6szelep |ALSTHOM 150 20|INOX INOX PTFE wafer ~57 .perem lyukatm100;4tm11x4 furat 4 E
29 |Pillangb6szelep [ISG DISC 350 25|WCB ac EPDM wafer 127 ARU3;kk nincs 1 E

Allapot: E=elfekvé; R=repasszalt; B=bontott; F=felujitott




	16a.Pillangósz.szűrt

